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RESUMO

A tecnologia dos materiais vem crescendo em larga escala nos ultimos anos, e com
isso ganhando um papel cada vez mais crucial na industria do mundo inteiro,
paralelamente a isso, a tecnologia dos filmes finos vem sendo muito importante no
desenvolvimento, no que se trata de materiais e dispositivos eletrénicos, nesse sentido
o grafeno e 6xido de grafeno, estdao sendo cada vez mais usados, desde dispositivos
de comutacdo resistiva, polimeros de células solares, e até mesmo “peneira” de
dessalinizacdo da agua do mar em agua potavel, entre tantos outros. Estas avaliacdes
do 6xido de grafeno e grafeno sao realizadas a partir de parametros particulares, que
envolvem certas propriedades tais como, analises espectroscépicas e band-gap (ou
banda proibida), propriedades importantes para elementos considerados
semicondutores, pois, a partir da absorbancia obtida na andlise espectroscépica,
basicamente fornece ferramentas para que, a partir de conversdes matematicas se
obtenha o gap de energia, ou seja, a energia hecessaria para que os elétrons saltem da
banda valéncia, para a banda de conducéo, gerando assim um contetdo energético.
Com isso é possivel estudar o band-gap de cada um dos substratos plasticos com
oxido de grafeno por conversdes matematicas através da reflectancia difusa (UV-VIS),
caracterizar os filmes para verificar suas caracteristicas fisico-quimicas, elétricas e
Opticas, e, a partir da técnica spin e casting-coating verificar algumas caracteristicas
fisico-quimicas. O filme de oxido de grafeno foi deposto sob o substrato plastico, e
homogeneizado usado um spin-coating, que consiste em rotacionar o material em até
10.000 RPM, a fim de, deixar o filme mais homogéneos possivel, desta forma, foram
usados 6  substratos em 6  velocidades de rotacdes diferentes
(800,1200,1600,2000,2400,2800 RPM), buscando um filme mais robusto foi usado a
deposicdo casting-coating, que consiste repeticdo de camadas do filme no substrato,
em seguida os substratos foram caracterizados no espectrometro UV-VIS de
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reflectdncia difusa, ap6s a analises dos dados de reflectancia e transformacdes
matematicas destes dados pdde ser encontrado o valor de band-gap dos 6 substratos.
A partir disso o valor médio do band-gap foi de 2,20 eV, com intervalo entre 2,17eV e
2,30 eV, com um desvio padrédo de 0,05eV, ou seja os valores de band-gap foram muito
proximos entre si, e estdo dentro do limite de erro considerado. Estas propriedades
notaveis tornam o grafeno promissor em aplicagbes como materiais polimero-
composito, foto eletrbnicos, transistores de efeito de campo, sistemas
eletromecanicos, sensores e sondas, armazenamento de hidrogénio e sistemas de
energia eletroquimica.
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